MII111

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

©
S .
l‘ziF Firma: ZSRR
5’:# | Wykonanie: tranzystor krzemowy stopowy n-p-n
£ matej mocy m.cz., w hermetycznej obudowie me-
- talowej
Zastosowanie: uklady wzmacniajace w urzadze-
A —+—8 — niach powszechnego uzytku
Rys. 1-1399. MII111 Typy podobne: 2N117-+119
WartoSci charakterystyczne®
MITi11 MII111A MII111B
JcBo 3 3 wA | przy Uz =10 V
Icpo 3 pA | przy U =5V
Igpo 3 3 3 wA | przy Ugp=5V
hyop 1 2 2 2 wS | przy Us =5V, Iy =1 mA,
! f=1 kHz
Ucgo 20 10 20 A%
hyop 3 3 3 1073 | przy U =5V, Iz =1 mA,
=1 kHz
hyie 1025 10+30 15+45 przy Us =5V, Ir =1 mA,
=1 kHz
Su21p 0,5 0,5 0,5 MHz | przy Us =5V, Iy =1 mA
Ce 170 170 170 pF | przy U =5V, f=500 kHz
F 18 dB |przy Us =15V,
I = 0,5 mA, f=1 kHz
Wartosci graniczne
Ucer max 2 10 20 v 1 Piot max D 150 150 150 mwW
UrBo max 5 5 \Y% by max 120 120 120 °c
Ic max 20 20 mA Lyib —55=+100 °c
Tent oo | 100 100 | mA |

D tamp = 20°C (+5°C)
2) RBe < 2 k)
3 tamp < 70°C
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Rys. 1-1400. Charakterystyki statyczne
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Rys. 1-1402. Charakterystyki statyczne
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Rys. 1-1401. Charakterystyki statyczne
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Rys. 1-1403. Zalezno$¢ parametréow 2 od

temperatury otoczenia
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Rys. 1-1404. Zalezno$¢ parametréw h od Rys. 1-1405. Zalezno$¢ znormalizowanego
pradu emitera pradu kolektora od temperatury otoczenia
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Rys. 1-1406. Zalezno$¢ znormalizowanego
napiecia przebicia kolektora od rezystancji
bazy



